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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 10月 21日 (2004.10.21)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 基 板 上 に ｎ 側 ク ラ ッ ド 層 と 、 活 性 層 と 、 ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 と を 順 に 有 し 、 活 性 層 よ り も 上
の 層 に 、 対 向 す る 共 振 面 に 対 し て ほ ぼ 垂 直 な リ ッ ジ ス ト ラ イ プ を 有 す る 窒 化 物 半 導 体 レ ー
ザ 素 子 に お い て 、
　 前 記 ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 は 少 な く と も Ａ ｌ を 含 む 窒
化 物 半 導 体 層 を 有 す る 超 格 子 よ り な り 、 該 ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 の 膜 厚 は 前 記 ｎ 側 ク ラ ッ ド 層 の
膜 厚 よ り も 薄 い も の で あ っ て 、 該 ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 に は 前 記 リ ッ ジ ス ト ラ イ プ が 形 成 さ れ て
お り 、 さ ら に 該 リ ッ ジ の ス ト ラ イ プ 幅 の 少 な く と も 一 方 が 共 振 面 に 接 近 す る に 従 っ て 狭 く
な る よ う に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 リ ッ ジ ス ト ラ イ プ は 、 レ ー ザ 出 力 側 の ス ト ラ イ プ 幅 が 全 反 射 側 の ス ト ラ イ プ 幅 よ り
も 狭 く な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ｎ 側 ク ラ ッ ド 層 は 、 少 な く と も Ａ ｌ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 層 を 有 す る 超 格 子 よ り な り
、 そ の ｎ 側 ク ラ ッ ド 層 全 体 の 厚 さ が ０ ． ５ μ ｍ 以 上 で 、 か つ そ の ｎ 側 ク ラ ッ ド 層 に 含 ま れ
る Ａ ｌ 平 均 組 成 を 百 分 率 （ ％ ） で 表 し た 際 に 、 ｎ 側 ク ラ ッ ド 層 全 体 の 厚 さ （ μ ｍ ） と Ａ ｌ
平 均 組 成 （ ％ ） と の 積 が ４ ． ４ 以 上 と な る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ま た は ２ に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 全 体 の 厚 さ が ２ ． ０ μ ｍ 以 下 で あ り 、 か つ そ の ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 に 含
ま れ る Ａ ｌ 平 均 組 成 を 百 分 率 （ ％ ） で 表 し た 際 に 、 ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 全 体 の 厚 さ （ μ ｍ ） と
Ａ ｌ 平 均 組 成 （ ％ ） と の 積 が ４ ． ４ 以 上 と な る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 乃 至 ３ の 内 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 ｎ 側 と ｐ 側 の ク ラ ッ ド 層 と の 間 に あ る 活 性 層 を 含 ん だ 窒 化 物 半 導 体 層 の 厚 さ が ２ ０
０ オ ン グ ス ト ロ ー ム 以 上 、 １ ． ０ μ ｍ 以 下 の 範 囲 に あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４
の 内 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７

前 記 基 板 は 窒 化 物 半 導 体 基 板 か ら な り 、



【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 の 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 は 、 基 板 上 に ｎ 側 ク ラ ッ ド 層 と 、 活 性 層 と 、 ｐ 側 ク ラ
ッ ド 層 と を 順 に 有 し 、 活 性 層 よ り も 上 の 層 に 、 対 向 す る 共 振 面 に 対 し て ほ ぼ 垂 直 な リ ッ ジ
ス ト ラ イ プ を 有 す る 窒 化 物 半 導 体 レ ー ザ 素 子 に お い て 、

前 記 ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 は 少 な く と も Ａ ｌ を 含 む 窒 化 物 半 導 体 層 を 有 す る 超 格 子 よ り な
り 、 該 ｐ 側 ク ラ ッ ド 層 の 膜 厚 は 前 記 ｎ 側 ク ラ ッ ド 層 の 膜 厚 よ り も 薄 い も の で あ っ て 、 該 ｐ
側 ク ラ ッ ド 層 に は 前 記 リ ッ ジ ス ト ラ イ プ が 形 成 さ れ て お り 、 さ ら に 該 リ ッ ジ の ス ト ラ イ プ
幅 の 少 な く と も 一 方 が 共 振 面 に 接 近 す る に 従 っ て 狭 く な る よ う に 形 成 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る 。
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前 記 基 板 は 窒 化 物 半 導 体 基 板 か ら
な り 、
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